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Aufgabe 1) NF-Eigenschaften der Transistorgrundschaltungen.
Gegeben ist die Schaltung in Abb. 1.

Abbildung 1: Zu untersuchende Schaltung (links) und deren Wechselstrom-Ersatzschaltbild
(rechts).

1. In welcher Grundschaltung wird der Transistor in Abb. 1 betrieben?

2. Erlautern Sie die Regeln, mit deren Hilfe man von der Schaltung aus Abb. 1 (links)
zu dem Wechselstrom-Ersatzschaltbild in Abb. 1 (rechts) gelangt.

3. Bestimmen Sie das Kleinsignal-Wechselstrom-Ersatzschaltbild (KS-WS-ESB) der
Schaltung aus Abb. 1. Benutzen Sie dazu das Transistor-Ersatzschaltbild aus Abb.
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Abbildung 2: KS-WS-ESB des Transistors.

4. Berechnen Sie die NF-Eigenschaften V,, = ﬁ—j,z, = %'Zein = %—11 und Z_,. =
%. Vereinfachen Sie die berechneten Ergebnisse, indem Sie geeignete Naherungen
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